
주요 사양  

 (Tc =25°C, 특별히 명시되지 않은 경우)  

부품 번호   IX800FXF2YMS4  

패키지 

이름  iXPLV™  

크기(mm) 일반 144×99.5×40 

절대 최대 

 maximum  

 정격 

드레인-소스 전압 VDSS VDSS (V)  3300 

 게이트-소스 전압 VGSS (V)  +25/-10 

드레인 전류 (DC) ID (A)  800 

드레인 전류(펄스) IDP (A)  1600 

 채널 온도 Tch (°C)  175 

 절연 전압 V isol  

 (Vrms)  
AC, 60s 6000 

 I2t 제한값(다이오드) 

I2 t  
 (kA2 s)  

 Tch(initial) =175°C, VGS =-6V,  

하프 사인파 10ms 1펄스, 

 F.R.=1%  

300 

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftoshiba.semicon-storage.com%2Finfo%2Flookup.jsp%3Fpid%3DIX800FXF2YMS4&esheet=54605166&newsitemid=54605166004&lan=en-US&anchor=IX800FXF2YMS4&index=2&md5=e1fb0578ba135fed3d0e44f598127463
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftoshiba.semicon-storage.com%2Fap-en%2Fsemiconductor%2Fdesign-development%2Fpackage%2Fdetail.iXPLV.html&esheet=54605166&newsitemid=54605166004&lan=en-US&anchor=iXPLV%26%238482%3B&index=3&md5=dba61d53d7d7c72756c1434e95052384


전기적 

특성 

드레인-소스 온 전압 

(sense)  
 VDS(on)sense (V)  

 ID =800A, VGS =+20V,  

 Tch =25°C  
일반  1.4 

소스-드레인 온 

전압(sense)  

 VSD(on)sense (V)  

 IS =800A, VGS =+20V,  

 Tch =25°C  
일반  1.4 

소스-드레인 오프 전압 

(sense)  
 VSD(off)sense (V)  

 IS =800A, VGS =-6V,  

 Tch =25°C  
일반 2.2 

표유 인덕턴스 LsPN 

(nH)  
P 단자-N 단자 일반 12 

턴온 스위칭 손실  

 Eon (mJ)  
 VDD =1800V, ID =800A,  
 VGS =+20V/-6V,  
 Cgs =100nF, RG(on) =1.2Ω,  
 RG(off) =1.2Ω, Tch =175°C,  
 LS ≃70nH  

일반 185 

턴오프 스위칭 손실 

 Eoff (mJ)  

일반 175 

 


